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SAMSUNG P9 EXPRESS MICROSDXC 512GB

Cena celkem: 2 579 K¢

(bez DPH: 2 131 Kc¢)

Bézna cena: 2 836 K¢

USetfite: 258 K¢

Kdd zbozi: PAKSAM0026

s " M s U N G Part No.: MB-MK512T/WW
Zaruka: 36 més.

mic roSD Stav: Nové zbozi
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Popis

Samsung P9 Express microSDXC 512 GB

Pamétova karta nové generace s PCle rozhranim pro maximalni herni vykon.

Predstavujeme microSD Express kartu P9 Express s plnou podporou herni konzole Nintendo Switch 2. Diky vyuziti
rozhrani PCle Gen3.0x1 a protokolu NVMe 1.3 dosahuje karta sekvencnich rychlosti ¢teni az 800 MB/s - az 4x vyssich
nez standardni UHS-I karty. Technologie Dynamic Thermal Guard (DTG) zajiStuje optimalni provozni teploty i pfi
narocnych hernich seancich.

Karta nabizi kapacitu 512 GB pro ukladani her, hernich zaznam{ a multimedialniho obsahu. Vynika zpétnou kompatibilitou
se zarizenimi s UHS-I slotem, kde dosahuje rychlosti ¢teni 90 MB/s. Konstrukce je odolnd proti vodé, extrémnim teplotam,
magnetickému poli, rentgenovému zareni i mechanickému poskozeni.

(]

Rozhrani PCle Gen3.0x1 s protokolem NVMe 1.3 pro maximalni vykon pfi pouZiti v rezimu SD Express.

Sekvenéni ¢teni az 800 MB/s v rezimu SD Express, 90 MB/s v rezimu UHS-I.

Technologie Dynamic Thermal Guard (DTG) udrzuje optimalini provozni teploty pro stabilni vykon.

Vysoké nahodné IOPS - az 65K IOPS pri ¢teni a 52K IOPS pfi zapisu v rezimu SD Express.

Rychlostni tfida U3, V30 a Al pro plynulé nahravani 4K videa a rychlé nacitani aplikaci.

Odolnost proti vodé (1 m hloubka), teplotdm -40 aZ +85 °C, magnetdim (15 000 Gauss() a rentgenovému zareni (100
mGy).

Podpora Host Memory Buffer (HMB) pro optimalizaci vykonu pfi praci s daty.

e Samsung V-NAND TLC flash pamét s ovladacem SM2708 pro spolehlivy provoz.



Kompatibilita a pouziti

Karta je plné kompatibilni s herni konzoli Nintendo Switch 2 a poskytuje zpétnou kompatibilitu pro zafizeni s UHS-I slotem,
véetné mobilnich telefon(, tabletl, akénich kamer, drond a notebookd. V rezimu UHS-I dosahuje rychlosti ¢teni 90 MB/s a
nahodnych operaci 2K I0OPS.

Software Samsung Magician

Ke karté je k dispozici software Samsung Magician pro spravu a optimalizaci vykonu Ulozisté. Umoziuje ovéfeni pravosti
produktu, sledovani stavu disku a méreni vykonu v rdznych scénarich pouziti (vyzaduje systém Windows ve verzi 10 nebo
vySSi a macOS High Sierra (verze 10.13) nebo vyssi).

Certifikace a bezpecnost
Produkt splfiuje certifikace CE (UKCA), FCC, VCCI a RCM pro bezpecny provoz v rliznych regionech svéta.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: microSDXC

Kapacita: 512 GB

Rozhrani: PCle Gen3.0x1, NVMe 1.3, SD 7.1, UHS-I

Sekvencni ¢teni: SD Express 800 MB/s, UHS-I 90 MB/s

Nahodné cteni (4 KB, QD32): SD Express 65K IOPS, UHS-I 2K IOPS
Nahodny zapis (4 KB, QD32): SD Express 52K IOPS, UHS-I 2K IOPS
Rychlostni t¥ida: U3, V30, Al

Typ flash paméti: Samsung V-NAND TLC

Ovladac: SM2708

Provozni teplota: 0 az +45 °C

Odolnost: voda (1 m, 3 % NaCl), teploty -40 az +85 °C, magnety (15 000 Gauss{), zafeni (100 mGy)
Rozméry: 15 x 11 x 1 mm

Hmotnost: 0,25 g
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